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美光 LPDDR5X 記憶體專為旗艦智慧型⼿機設計，以業界最薄的封裝設計提供最⾼速度等級與顯著
的省電效能

2025 年 6 ⽉ 6 ⽇，愛達荷州博伊⻄ — —  美光科技（Nasdaq：MU）今⽇宣布已開始出貨全球⾸款採 1γ（1-gamma）製程節點的低功耗雙倍資料速率

（LPDDR5X）記憶體的認證樣品，專為加速旗艦智慧型⼿機上的 AI 應⽤⽽設計。美光 LPDDR5X 提供業界最快的 LPDDR5X 速度等級，達到每秒

10.7 Gb（Gbps），同時還能節省最⾼達 20% 的功耗[1]，為智慧型⼿機帶來更快、更流暢的⾏動體驗和更⻑的電池續航時間，即使在執⾏如 AI 翻譯

或圖像⽣成等資料密集型⼯作負載時亦然。

為滿⾜業界對次世代智慧型⼿機設計⽇益增⻑的輕薄化需求，美光⼯程師已成功將 LPDDR5X 的封裝尺⼨縮⼩⾄業界最薄的 0.61 公釐封裝[2]，相比

競爭對⼿產品輕薄 6%[3]，較前⼀代產品⾼度降低達 14%[4]。⼩型規格尺⼨為智慧型⼿機製造商在設計超薄或摺疊⼿機時開啟更多可能性。

美光企業副總裁暨⼿機和⽤⼾端業務部⾨總經理 Mark Montierth 表⽰：「美光採 1γ（1-gamma）製程節點的 LPDDR5X 記憶體，為⾏動通訊產業帶來

顛覆性創新。這項突破性技術在業界最薄的 LPDDR5X 封裝中，實現了快如閃電的速度與卓越的功耗效率，為令⼈振奮的新⼀代智慧型⼿機設計開闢

新契機。這項解決⽅案展現我們持續賦能產業⽣態系統，打造非凡⾏動體驗的堅定承諾。」

美光以 1γ（1-gamma）製程打造的 LPDDR5X 記憶體，為⾏動裝置帶來顯著的效能⾶躍，能加速 AI 洞察，提供更卓越的使⽤體驗。例如，美光比較

採⽤ 1γ 製程、頻寬達 10.7 Gbps 的 LPDDR5X，與採⽤ 1β（1-beta）製程、頻寬為 7.5 Gbps 的 LPDDR5X，在 Llama 2 ⼤型語⾔模型驅動的⾏動

AI 助⼿中對回應速度的影響時，[5]美光發現：

在詢問基於地點的餐廳推薦時，回應速度提升 30%
使⽤導航功能時，將英語語⾳查詢轉譯為⻄班牙語文字的回應速度提升 50% 以上

在根據⾞型、可負擔程度以及特定資訊娛樂與安全功能要求汽⾞採購建議時，回應速度最⾼可提升達25% [6][6]

美光採 1γ 製程的 LPDDR5X 是公司⾸款採⽤先進 EUV 微影技術的⾏動解決⽅案，⽬前正在美光的⾏動產品組合中逐步採⽤，它採⽤業界最先進的記

憶體製程節點技術，讓客⼾能夠率先體驗最新的效能和功耗效率升級。這⼀⾥程碑建立於美光今年⼆⽉份針對資料中⼼和⽤⼾端市場的次世代 CPU 提

供採 1γ 製程的 DDR5 記憶體樣品的基礎上。美光最佳化的 1γ DRAM 製程節點利⽤ CMOS[7][7] 先進技術，如⽤於提⾼電晶體效能的次世代

HKMG （⾼介電⾦屬閘極）技術，並採⽤領先的 EUV 微影技術以提⾼位元密度。

隨著能源密集型⾏動 AI ⼯作負載越來越多在終端裝置，⽽非僅限於雲端處理，低功耗晶片對在執⾏ AI 運算的同時需有效節省電⼒的智慧型⼿機、平板

電腦和筆記型電腦等裝置⾄關重要。

美光採 1γ 製程的 LPDDR5X 可降低⾼達 20% 的功耗，這將使⾏動使⽤者能在單次充電後能更⻑時間享受喜愛的 AI 應⽤程式、遊戲和影⾳內容。此

外，隨著 AI 應⽤對⾼效能、具有能源效率的運算需求不斷增加，資料中⼼伺服器、智慧⾞輛和 AI PC 也可能越來越多採⽤ LPDDR5X，以獲得其在功

耗最佳化與⾼效能之間的絕佳平衡。

美光⽬前正在向特定合作夥伴提供採 1γ 製程的 LPDDR5X 16 GB 產品樣品，並將提供從 8GB 到 32GB 的各種容量，⽤於 2026 年的旗艦智慧型⼿

機。
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產品⾴⾯：LPDDR5X

技術⾴⾯：1-Gamma DRAM 技術

關於 Micron Technology, Inc.
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提出的創新推動了數據經濟、⼈⼯智慧和資料密集型應⽤程式的進步，激發各種機會 ── 從資料中⼼到智慧邊緣以及⽤⼾端和⾏動裝置使⽤者體驗。欲
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[1]與美光前⼀代 LPDDR5X 產品相比。

[2]封裝厚度因容量⽽異；美光採 1γ 製程的 8GB 和 16GB LPDDR5X 496 球柵陣列封裝的厚度為 0.61 公釐。

[3]基於美光的市場競爭研究和情報，競爭對⼿產品的厚度為 0.65 公釐。

[4]基於美光 1β 製程的 16GB LPDDR5X 厚度為 0.71 公釐。

[5]以下範例基於使⽤運⾏於 9.6 Gbps 和 7.5 Gbps 的 LPDDR5X 的裝置資料推斷得出。

6 基於要求Llama 2推薦10款SUV的測試，同時優先考慮⽤⼾需求如可負擔程度、Apple CarPlay以及緊急煞⾞、盲點監控、停⾞感測器和全輪驅動等基
本安全功能。所給建議均在23,000美元⾄37,000美元預算範圍內。

7互補式⾦屬氧化物半導體
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